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Parte A: Datos generales

Datos personales

Nombre y apellidos

Beatriz Galiana Blanco

Fecha de nacimiento

14 de enero de 1977

Num. identificacion del investigador

Researcher ID

F-2232-2011

Cadigo Orcid

0000-0001-9382-1278

Palabras clave

Microscopia electrénica de transmision, semiconductores, células

solares, nanomateriales y nanoestructuras

Situacion profesional actual

Departamento Fisica
Teléfono 916245771 correo electrénico | bgaliana@fis.uc3m.es
Categc_)rla Titular de universidad | Fecha inicio 26/2/2019
profesional
Situacion profesional anterior
. L . Financiacién /
*
Periodo Puesto Institucion Pais S .
01/2002 - Investigadora Instituto de Energia ~
12/2006 | Predoctoral (FPU) Solar — UPM Espafia | Beca FPU (MEC)
Investigadora - . -
06/2005 — Predoctoral Philipps-Universitat | o ania | Beca FPU movilidad
08/2005 . Marburg
(estancia)
01/2007 — Investigadora Instituto de Energia Espafia Proyecto Europeo
06/2008 Posdoctoral Solar — UPM P FULLSPECTRUM
. Helmholtz Center
06/2008 — Investigadora . , .
01/2009 Invitada for Materials and Alemania | Estancia posdoctoral
Energy
01/2009 — Investigadora : ~ Proyecto Europeo
12/2009 Posdoctoral IMDEA Materiales | Espaia ENGAGE
Investigadora
12/2009 — Posdoctoral (Juan ICMM-CSIC Espafia Contratq Juan de la
08/2011 . Cierva
de la Cierva)
08/2011 - Postdoctoral Ohio State . _
11/2012 Researcher Fellow University EE. UU. | Ayuda Jose Castillejo
09/2012 — | Profesora Ayudante ~
09/2017 Doctora ucsMm Espana —
08/2015 — Investigadora f Beca Banco
01/2016 Invitada (estancia) CINVESTAV-IPN Mexico Santander
08/2016 — Investigadora o . I
12/2016 Invitada (estancia) CINVESTAV-IPN México | Ayuda José Castillejo
09/2017 - - ~
02/2019 Profesora Visitante UC3M Espafa —
02/2019 — | Profesora Titular de ~
actualidad Universidad UC3M Espana B

(*) Solo se incluyen estancias de mas de dos meses




Formacion académica

Titulacién superior Universidad Ao

Ciencias Fisicas (1er Ciclo) Universidad Aqtonoma de 1998
Madrid

Ingenieria Electrénica Universidad Complutense de 2001
Madrid

Titulacion superior Universidad Afo

Doctora en Eneraia Solar Universidad Politécnica de 2006
9 Madrid

Detalles tesis doctoral

Desarrollo de la tecnologia de MOVPE para el crecimiento de

Titulo: semiconductores IlI-V. Fabricacion de células solares para
altas concentraciones luminosas

Director Prof. Carlos Algora del Valle

Calificacién Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad

Mencién Internacional Doctorado Europeo
Prof. Gabriel Sala UPM
Prof. José Maria Ruiz UPM

_ _ National Renewable
Miembros del tribunal Dr. Jerry Olson Energy Lab (NREL),
Colorado, EEUU

Prof. Fernando Briones IMM-CSIC

Phillips University of
Marburg (Alemania)

Premio Tesis Doctoral Premio Europeo Catedra Solfocus. 2009

Dr. Wolfgang Stolz

Acreditaciones ANECA

Evaluacién positiva como Profesor Ayudante Doctor otorgada por la ANECA el 13 de junio de 2007
Evaluacién positiva como Profesor Contratado Doctor otorgada por la ANECA el 17 de 30/11/2010
Acreditacion como Profesor Titular de Universidad otorgada por la ANECA el 2 de abril de 2012

Acreditacion como Catedratica de Universidad otorgada por la ANECA el 28 de octubre de 2024



Parte B. Resumen del CV

Mi trayectoria académica y cientifica presenta una actividad investigadora continuada, avalada
por tres sexenios consecutivos de investigacion y una produccion cientifica sostenida en
revistas internacionales de reconocido prestigio. Mi investigacion se ha desarrollado en el @mbito
de los materiales y dispositivos semiconductores para aplicaciones fotovoltaicas y electronicas de
alta velocidad, evolucionando hacia la caracterizacion avanzada mediante microscopia electronica
de transmision (TEM) y el desarrollo de nanomateriales luminiscentes para células solares y
sensores.

Soy Ingeniera Electronica por la Universidad Complutense de Madrid (2001), tras cursar el primer
ciclo de Ciencias Fisicas en la Universidad Autbnoma de Madrid.

Realicé el doctorado en el Instituto de Energia Solar de la Universidad Politécnica de Madrid
(IES-UPM) mediante una beca de Formacién del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de
Educacion y Ciencia, obteniendo el grado de doctora en 2006 con sobresaliente cum laude,
mencion de Doctorado Europeo y el Premio Catedra-Solfocus. Hasta 2008 continué como
investigadora posdoctoral en el IES-UPM en el marco del proyecto europeo FullSpectrum (EU-
FP6), orientado al desarrollo de células solares multiunion.

Durante este periodo desarrollé células solares de semiconductores llI-V para concentracion,
crecidas mediante epitaxia en fase vapor con precursores metalorganicos (MOVPE), asi como un
modelo tridimensional de células solares de concentracion, siendo coautora del récord del mundo
en células solares de dos uniones (GalnP/GaAs). Esta actividad dio lugar asimismo a resultados de
transferencia y propiedad industrial, incluyendo una patente sobre el uso de superficies modificadas
para la mejora de células solares, asi como la participacion en tres contratos con la industria
(Isofotén y Concentracion Solar La Mancha). En esta etapa realicé estancias de investigacion en
Alemania con una duracién acumulada de siete meses, concretamente en la Universidad Philipps
de Marburg (2004 y 2005) y en el Helmholtz Center for Materials and Energy (HZE), Berlin (2007).

En 2009 me incorporé al Instituto Madrilefio de Estudios Avanzados en Materiales (IMDEA
Materiales) y posteriormente al Instituto de Ciencia de Materiales del CSIC (ICMM-CSIC) mediante
un contrato Juan de la Cierva, centrando mi investigacion en el crecimiento de materiales IlI-V
sobre silicio mediante epitaxia por haces moleculares (MBE) y en el uso de dieléctricos de alta
permitividad (HfO,) para transistores de alta movilidad de electrones (HEMTS), en colaboracién con
la empresa Intel Irlanda. Esta actividad dio lugar asimismo a resultados de propiedad industrial,
siendo coautora de una patente sobre la nanoestructuracion de laminas ultrafinas de oxidos de alta
permitividad. Durante este periodo dirigi un trabajo fin de master de caracter internacional.

En 2011 realicé una estancia posdoctoral de 12 meses en Ohio State University (OSU), en
Columbus (Ohio, EE. UU.), mediante una ayuda José Castillejo, orientada a la integracion de GaP
sobre silicio mediante MOVPE para aplicaciones fotovoltaicas.

En septiembre de 2012 me incorporé como profesora ayudante doctor al departamento de
fisica de la Universidad Carlos Ill de Madrid (UC3M), iniciando mi actividad docente a tiempo
completo e integrandome en el laboratorio de microscopia electronica de transmision (LABMET).
Esta incorporacion supuso una reorientacion estratégica de mi actividad investigadora hacia la
caracterizacion avanzada mediante TEM, que pas6 a constituir una herramienta central, dando
lugar al desarrollo de una linea propia de investigacién dentro del departamento de fisica.

En este contexto, impulsé la participacion de la UC3M como subproyecto en el proyecto nacional
coordinado ENARDECEL, dirigido por el IES-UPM y orientado a la evaluacion de arquitecturas de
nueva generacién en células solares con el objetivo de alcanzar eficiencias del 50 %. La
contribucion especifica de la UC3M se centré en la caracterizacion avanzada mediante TEM de
dispositivos fotovoltaicos basados en semiconductores IlI-V. Durante esta etapa realicé estancias
de investigacion en el CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional de México (2015 y 2016), con
una duracién acumulada de diez meses, financiadas mediante ayudas del Banco Santander y José



Castillejo, orientadas a la incorporacién de técnicas avanzadas de caracterizacion quimica en TEM,
en particular la espectroscopia electronica de pérdidas de energia (EELS).

En 2019 obtuve la plaza de Profesora Titular de Universidad en Fisica Aplicada en la UC3M v,
desde septiembre de 2019, soy directora del LABMET, asumiendo su gestion, la responsabilidad
cientifica y la captacion de fondos. Desde entonces, mi actividad investigadora se ha orientado a la
busqueda y desarrollo de nuevas lineas de investigacion, integrando mi experiencia previa en
dispositivos fotovoltaicos Ill-V con capacidades cientificas existentes en el Departamento de
Fisica, particularmente en 6xidos dopados con tierras raras y procesos de up-conversion. Esta
estrategia se materializd en la obtencién del proyecto del Plan Nacional DEMAINSOL, que actué
como catalizador para el desarrollo de nuevas lineas de investigacioén en reciclado de fotones para
aplicaciones en energia y sensores.

En 2022 promovi la creacién del grupo de investigacion reconocido de la UC3M “Materiales
Avanzados para Aplicaciones en Energia Solar”, centrado en el desarrollo y la caracterizacion
avanzada de nanomateriales para aplicaciones energéticas y tecnologias emergentes.

En 2023, a través de una convocatoria del Ministerio de Economia, Comercio y Empresa, en el
marco del Programa de Universalizacién de Infraestructuras Digitales para la Cohesién — 1+D 6G
(UNICO I+D 6G) del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (PRTR-
NextGenerationEU), obtuve una financiacion de 2 millones de euros para la adquisicion e
instalacion de un microscopio TEM/STEM de altas prestaciones. Esta infraestructura singular en la
UC3M, el SPECTRA 200-UC3M, amplia las capacidades de caracterizacion avanzada del
Departamento de Fisica, favorece nuevas colaboraciones cientificas y garantiza la continuidad
del LABMET, reforzando las capacidades experimentales del departamento de fisica. El
SPECTRA 200 se encuentra operativo desde el 15 de diciembre de 2025.

En total sumo 6,47 afios de direccion de proyectos frente a 5,88 afios de media en la rama de
ingenieria; datos RR.HH), con una captacién de fondos competitivos superior a los 2,5 millones de
euros.

He dirigido una tesis doctoral (Mayo 2022), soy co-autora de 61 JCR con una amplia red de
colaboraciones nacionales e internacionales, indice h = 19 y una medida de 80 citas anuales.

En el ambito docente, desde mi incorporacion a la UC3M en 2012, he impartido docencia reglada
en todos los cursos de grado, tanto en teoria como en laboratorios, asi como en master y en
asignaturas de humanidades, acumulando més de 1.600 horas de docencia de grado (90 % en
inglés) y 120 horas de docencia de méster. He asumido tareas de coordinacion docente de
asignaturas de forma continuada desde el curso 2013/2014. Asimismo, he dirigido dos trabajos fin
de master y 13 trabajos fin de grado desde el curso 2018/2019.

En el ambito de la innovacién docente, he participado en dos proyectos internacionales
implementados en Haiti, siendo investigadora principal en uno de ellos, con un presupuesto
gestionado de 340.000 euros. Estos proyectos se han desarrollado en el marco del grupo de
cooperacion de la UC3M Ingenieria para el Desarrollo Humano (HDI), del cual soy miembro activo.

De forma complementaria, he asumido responsabilidades relevantes de gestién académica, entre
las que destacan la Secretaria Académica del Departamento de Fisica (2019-2023), la direccion
del LABMET desde 2019, la responsabilidad de un grupo de investigacién reconocido desde 2022 y
la direccion del Grado en Ingenieria Fisica y del Doble Grado en Ingenieria Fisica y Tecnologias
Industriales desde el 21/01/2025.



Parte C. Relacion de méritos

Los méritos del CV se presentan en cuatro bloques en base a la matriz de puntuacion fijada por la
comision.

1 MERITOS DE INVESTIGACION

1.1 Resumen cuantitativo de los méritos de investigacion

Tres sexenios consecutivos de investigacion (01/01/2002—-31/12/2007; 01/01/2008-
31/12/2013; 01/01/2014-31/12/2019). Proximo sexenio en evaluacion (2020-2025).

Publicaciones indexadas en JCR: 61 (30 en Q1 y 11 en D1).
Citas totales: 1.121 (sin autocitas). Media de 80 citas/afio en los Ultimos cinco afios.
indice h: 19 (Scopus).

Direccion de tesis doctorales: 1 tesis doctoral dirigida (Amalia Navarro de la Mesa, mayo
de 2022).

Seminarios y ponencias internacionales (4) y contribuciones en congresos
internacionales y nacionales (9) en los ultimos cinco afios.

Transferencia de conocimiento: participacion en 5 contratos de transferencia con la
industria.

Propiedad industrial: coautora de 2 patentes.

Participacién en proyectos de |[|+D+i: 15 proyectos nacionales y 5 proyectos
internacionales.

Direccion de proyectos de investigacion: investigadora principal en 3 proyectos
nacionales de investigacion (6,47 afios de direccion de proyectos frente a 5,88 afios de
media en la rama de ingenieria; datos RR.HH).

Captacion de fondos publicos competitivos: Mas de 2,5 millones de euros (incluyendo
proyectos de innovacion docente)

Movilidad internacional (2 afios y 9 meses) en universidades y centros de investigacion
extranjeros de Alemania, Austria, EE.UU., México y Francia.

Supervisién y acogida de investigadores internacionales desde 2023

Adquisicion e instalacion del microscopio TEM/STEM SPECTRA 200 como
infraestructura cientifica singular de la UC3M.

Proyectos en evaluacion: proyectos de infraestructuras cientificas (Sistema CL-TEM) y
proyectos de Generacion de Conocimiento — AEI (2025).

1.2 Publicaciones en revistas indexadas en JCR

1.

Gonzélez JR, Rey-Stolle I, Algora C, Galiana B (2005). Microplasma breakdown in high-
concentration III-V,soIar cells. IEEE Electron Device Letters, 26, 867—869.
IF (JCR): 2.825 — Area: Engineering, Electrical & Electronics — Cuartil: Q1.

Galiana B, Algora C, Rey-Stolle I, Garcia | (2005). A 3D model for concentrator solar cells
based on distributgd circuit units. IEEE Transactions on Electron Devices, 52, 2552—-2558.
IF (JCR): 2.105 — Area: Engineering, Electrical & Electronics — Cuartil: Q1.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Galiana B, Algora C, Rey-Stolle | (2006). Comparison of 1D and 3D analysis of the front
contact influence on GaAs concentrator solar cell performance. Solar Energy Materials & Solar
Cells, 90, 2589-2604.

IF (JCR): 2.002 — Area: Energy & Fuels — Cuartil: Q1.

Galiana B, Rey-Stolle I, Baudrit M, Garcia |, Algora C (2006). A comparative study of BSF
layers for GaAs-based single-junction or multijunction concentrator solar cells. Semiconductor
Science and Technology, 21, 1387-1392.

IF (JCR): 1.222 — Area: Engineering, Electrical & Electronics — Cuartil: Q2.

Rey-Stolle I, Garcia |, Galiana B, Algora C (2007). Improvements in the MOVPE growth of
multi-junction solar cells for very high concentration. Journal of Crystal Growth, 298, 762—766.
IF (JCR): 1.950 — Area: Crystallography — Cuartil: Q2.

Garcia |, Rey-Stolle I, Galiana B, Algora C (2007). Analysis of tellurium as n-type dopant in
GalnP: doping, diffusion, memory effect and surfactant properties. Journal of Crystal Growth,
298, 794-799.

IF (JCR): 1.950 — Area: Crystallography — Cuartil: Q2.

Lépez MC, Galiana B, Algora C, Rey-Stolle |, Gabas M, Ramos-Barrado JR (2007). Chemical
characterization by XPS of Cu/Ge ohmic contacts to n-GaAs. Applied Surface Science, 253,
5062-5066.

IF (JCR): 1.663 — Area: Physics, Applied — Cuartil: Q2.

Rey-Stolle I, Galiana B, Algora C (2007). Assessment of a low-cost gold-free metallization for
l1I-V high concentrator solar cells. Solar Energy Materials & Solar Cells, 91, 847-850.
IF (JCR): 2.002 — Area: Energy & Fuels — Cuartil: Q1.

Algora C, Rey-Stolle |, Garcia |, Galiana B, Baudrit M, Gonzéalez JR (2007). Lattice-matched IlI-
V dual-junction solar cells for concentrations around 1000 suns. Journal of Solar Energy
Engineering, 129, 336—339.

IF (JCR): 0.393 — Area: Energy & Fuels — Cuartil: Q3.

Galiana B, Algora C, Rey-Stolle | (2008). Explanation for the dark I-V curve of IlI-V
concentrator solar cells. Progress in Photovoltaics, 16, 331-338.
IF (JCR): 2.652 — Area: Energy & Fuels — Cuartil: Q1.

Galiana B, Rey-Stolle |, Algora C, Voltz K, Stolz W (2008). A GaAs metalorganic vapor phase
epitaxy growth process to reduce Ge out-diffusion from the Ge substrate. Applied Physics
Letters, 92, 152102.

IF (JCR): 3.726 — Area: Physics, Applied — Cuartil: Q1.

Rey-Stolle I, Barrigon E, Galiana B, Algora C (2008). Analysis of germanium epiready wafers
for I1I-V heteroepitaxy. Journal of Crystal Growth, 310, 4803—4807.
IF (JCR): 1.950 — Area: Crystallography — Cuartil: Q2.

Galiana B, Rey-Stolle I, Algora C, Garcia | (2008). Te doping of GaAs using metalorganic
vapor phase epitaxy: Volatile versus non-volatile behaviour. Journal of Applied Physics, 104,
114906.

IF (JCR): 2.202 — Area: Physics, Applied — Cuartil: Q1.

Galiana B, Barrigon E, Rey-Stolle I, Corregidor V, Espinet P, Algora C, Alves E (2009).
Compositional analysis and evolution of defects formed on GalnP epilayers grown on
germanium. Superlattices and Microstructures, 45, 277-284.

IF (JCR): 1.344 — Area: Physics, Condensed Matter — Cuartil: Q2.

Garcia |, Rey-Stolle |, Galiana B, Algora C (2009). 32.6% efficient lattice-matched dual-junction
solar cell working at 1000 suns. Applied Physics Letters, 94, 053509.
IF (JCR): 3.977 — Area: Physics, Applied — Cuartil: Q1.

10



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Gonzélez JR, Vazquez M, Nufiez N, Algora C, Rey-Stolle |, Galiana B (2009). Reliability
analysis of temperature step-stress tests on IlI-V high concentrator solar cells. Microelectronics
Reliability, 49, 673—-680.

IF (JCR): 1.117 — Area: Engineering, Electrical & Electronics — Cuartil: Q2.

Prieto B, Galiana B, Postigo PA, Algora C, Martinez LJ, Rey-Stolle | (2009). Enhanced
guantum efficiency of Ge solar cells by a two-dimensional photonic crystal nanostructured
surface. Applied Physics Letters, 94, 191102.

IF (JCR): 3.554 — Area: Physics, Applied — Cuartil: Q1.

Beinik I, Galiana B, Kratzer M, Teichert C, Rey-Stolle I, Algora C, Tejedor P (2010). Nanoscale
electrical characterization of arrowhead defects in GalnP thin films grown on Ge. Journal of
Vacuum Science & Technology B, 28, C5G5-C5G10.

IF (JCR): 1.460 — Area: Engineering, Electrical & Electronics — Cuartil: Q1.

Anguita JV, Alvaro R, Benedicto M, Galiana B, Tejedor P (2011). Dry etching of ultra-thin HfO,
layers for high-k/lll-V devices. Japanese Journal of Applied Physics, 49, 106504.
IF (JCR): 1.138 — Area: Physics, Applied — Cuartil: Q2.

Benedicto M, Anguita JV, Alvaro R, Galiana B, Molina-Aldereguia JM, Tejedor P (2011).
Nanostructuring of ultra-thin HfO, layers for high-k/Ill-V device application. Journal of
Nanoscience and Nanotechnology, 11, 8848—8852.

IF (JCR): 1.929 — Area: Materials Science, Multidisciplinary — Cuartil: Q1.

Barrigon E, Galiana B, Rey-Stolle | (2011). Reflectance anisotropy spectroscopy assessment
of the MOVPE growth of Ill-V compounds on germanium. Journal of Crystal Growth, 315, 22—
27.

IF (JCR): 1.950 — Area: Crystallography — Cuartil: Q2.

Galiana B, Rey-Stolle I, Beinik I, Algora C, Teichert C, Tejedor P (2011). Characterization of
antiphase domains on GaAs grown on Ge substrates by conductive atomic force microscopy for
photovoltaic applications. Solar Energy Materials & Solar Cells, 95, 1949-1954.

IF (JCR): 3.858 — Area: Energy & Fuels — Cuartil: Q1.

Wong CS, Bennett NS, McNally PJ, Galiana B, Tejedor P, Benedicto M, Molina-Aldereguia JM,
Monaghan S, Hurley PK, Cherkaoui K (2011). Multi-technique characterization of MOVPE-
grown GaAs on Si. Microelectronic Engineering, 88, 472—-475.

IF (JCR): 1.488 — Area: Engineering, Electrical & Electronics — Cuartil: Q1.

Benedicto M, Galiana B, Molina-Aldereguia JM, Tejedor P (2011). Fabrication of HfO, patterns
by nanoscale lithography methods and selective dry etching for 1lI-V CMOS application.
Nanoscale Research Letters, 6, 400.

IF (JCR): 2.894 — Area: Materials Science, Multidisciplinary — Cuartil: Q1.

Wong CS, Bennett NS, Galiana B, Tejedor P, Benedicto M, Molina-Aldereguia JM, McNally PJ
(2012). Structural investigation of MOVPE-grown GaAs on Ge by X-ray techniques.
Semiconductor Science and Technology, 27, 115012.

IF (JCR): 1.921 — Area: Engineering, Electrical & Electronics — Cuartil: Q1.

Galiana B., Benedicto M., Vazquez M., Molina-Aldereguia J.M., Tejedor P. (2012). Thermal
stability of HfOz-on’-GaAs nanopatterns. Nanoscale, 4, 3734-3738.
IF (JCR): 6.233 — Area: Nanoscale and Nanotechnology — Cuartil: Q1.

Galiana B., Benedicto M., Tejedor P. (2013). Step-step interactions on GaAs (110)
nanopatterns. Journal of Applied Physics, 113, 024309.
IF (JCR): 2.210 — Area: Physics, Applied — Cuartil: Q1.

Grassman T.J., Carlin J.A., Galiana B., Yang L.-M., Yang F., Mills M.J., Ringel S.A. (2013).
Nucleation-related defect-free GaP/Si(100) heteroepitaxy via metal-organic chemical vapor
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

deposition. Applied Physics Letters, 112, 142102.
IF (JCR): 3.794 — Area: Physics, Applied — Cuartil: Q1.

Galiana B., Benedicto M., Diez-Merino L., Lorbek S., Hlawacek G., Teichert C., Tejedor P.
(2013). Modified energetics and growth kinetics on H-terminated GaAs (110). Journal of
Chemical Physics, 139, 164712.

IF (JCR): 3.164 — Area: Physics, Atomic, Molecular & Chemical — Cuartil: Q1.

Galiana B., Silvestre S., Algora C., Rey-Stolle I. (2014). Effect of annealing atmosphere on the
properties of GaAs layers deposited by sputtering techniques on Si substrates. Journal of
Materials Science: Materials in Electronics, 25, 134-139.

IF (JCR): 2.163 — Area: Materials Science, Multidisciplinary — Cuartil: Q1.

Galiana B., Oprea B., Huttel Y., Ballesteros C. (2014). Synthesis and characterization of Fe—B
nanopatrticles for potential magnetic applications. Journal of Materials Science: Materials in
Electronics, 25, 659—-663.

IF (JCR): 2.163 — Area: Materials Science, Multidisciplinary — Cuartil: Q1.

Grassman T.J., Carlin J.A., Galiana B., Yang F., Mills M.J., Ringel S.A. (2014). MOCVD-grown
GaP/Si subcells for integrated 111-V/Si multijunction photovoltaics. IEEE Journal of
Photovoltaics, 3, 972—-980.

IF (JCR): 3.000 — Area: Materials Science, Multidisciplinary — Cuartil: Q1.

Tejedor P., Benedicto M., Vazquez L., Galiana B. (2014). Nucleation of SrTiO3 clusters and
nanorings on Si (001) substrates from a single metalorganic precursor. Nanoscale, 6, 13188—
13195.

IF (JCR): 6.739 — Area: Nanoscale and Nanotechnology — Cuartil: Q1 (primer decil).

Moreno-Barrado M., Castro M., Gago R., Vazquez L., Mufioz-Garcia J., Galiana B., Ballesteros
C., Cuerno R. (2015). Non-universality due to inhomogeneous stress in surface nanopatterning
by ion-beam irradiation. Physical Review Letters, 91, 155303.

IF (JCR): 7.512 — Area: Physics, Multidisciplinary — Cuartil: Q1 (primer decil).

Redondo-Cubero A., Galiana B., Lorenz K., Palomares F.J., Bahena D., Ballesteros C.,
Hernandez-Calderon I., Vazquez L. (2016). Self-organised silicide nanodot patterning by
medium-energy ion beam sputtering of Si (100): local correlation between morphology and
metal content. Nanotechnology, 27, 444001.

IF (JCR): 3.611 — Area: Materials Science, Multidisciplinary — Cuartil: Q1.

Pellico J., Ruiz-Cabello J., Saiz-Alia M., del Rosario G., Caja S., Montoya M., de Manuel L.F.,
Morales M.P., Gutierrez L., Galiana B., Enriquez J.A., Herranz F. (2016). Fast synthesis and
bioconjugation of Ga-68 core-doped extremely small iron oxide nanopatrticles for PET/MR
imaging. Contrast Media & Molecular Imaging, 11, 203-210.

IF (JCR): 3.307 — Area: Radiology, Medicine & Medical Imaging — Cuartil: Q1.

Orlando V., Gabéas M., Galiana B., Espinet-Gonzalez P., Palanco S., Nufiez N., Araki K.,
Algora C. (2017). Failure analysis on lattice-matched GalnP/Ga(In)As/Ge commercial
concentrator solar cells after temperature accelerated life tests. Progress in Photovoltaics, 25,
97-112.

IF (JCR): 6.726 — Area: Physics, Applied — Cuartil: Q1.

Navarro A., Garcia-Tabarés E., Galiana B., Cano P., Rey-Stolle I., Ballesteros C. (2017).
MOVPE growth of GaP on Si with As initial coverage. Journal of Crystal Growth, 464, 8-13.
IF (JCR): 1.751 — Area: Physics, Applied — Cuartil: Q2.

Huo P., Galiana B., Rey-Stolle I. (2017). Comparison of Ti/Pd/Ag, Pd/Ti/Pd/Ag and
Pd/Ge/Ti/Pd/Ag contacts to n-type GaAs for electronic devices handling high current densities.
Semiconductor Science and Technology, 32, 045006.

IF (JCR): 2.305 — Area: Materials Science, Multidisciplinary — Cuartil: Q2.
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40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Steidl M., Koppka C., Galiana B., Winterfeld L., Peh K., Supplie B.O., Kleinschmidt P., Runge
E., Hannappel T. (2017). Impact of rotational twin boundaries and lattice mismatch on IlI-V
nanowire growth. ACS Nano, 11, 8679-8689.

IF (JCR): 13.942 — Area: Nanoscale and Nanotechnology — Cuartil: Q1 (primer decil).

Navarro A., Garcia-Tabares E., Galiana B., Lombardero I., Ballesteros C., Jimenez J., Algora
C. (2018). Cathodoluminescence characterization of dilute nitride GaNSbAs alloys. Journal of
Electronic Materials, 47(9), 5061-5067.

IF (JCR): 2.105 — Area: Materials Science, Multidisciplinary — Cuartil: Q2.

Ahia C.C., Tile N., Navarro A., Galiana B., Botha J.R. (2018). Long wavelength stacking
induced shift of the near-infrared photoluminescence from unintentional MOVPE grown
InGaSb/GaSb quantum wells. AIP Advances, 8(7), 075004.

IF (JCR): 2.105 — Area: Materials Science, Multidisciplinary — Cuartil: Q2.

Mayoral A., Martinez L., Garcia Martin J., Galiana B., Ballesteros C., Huttel Y. (2019). Tuning
the size, composition and structure of Au and Co50Au50 nanoparticles by high-power impulse
magnetron sputtering in gas-phase synthesis. Nanotechnology, 30(6), 065705.

IF (JCR): 3.404 — Area: Physics, Applied — Cuartil: Q1.

Steidl M., Schwarzburg K., Galiana B., Kups T., Supplie B.O., Kleinschmidt P., Lilienkamp G.,
Hannappel T. (2019). MOVPE growth of GaP/GaPN core—shell nanowires: N incorporation,
morphology and crystal structure. Nanotechnology, 30(10), 104002.

IF (JCR): 3.404 — Area: Physics, Applied — Cuartil: Q1.

Enriquez E., Fuertes V., Cabrera M.J., Seoanes J., Mufioz D., Galiana B., Fernandez J.F.
(2019). Study of the crystallization in fast sintered Na-rich plagioclase glass-ceramic. Ceramics
International, 45(7), 8899-8907.

IF (JCR): 3.830 — Area: Materials Science, Ceramics — Cuartil: Q1 (primer decil).

Fernandez-Alvarez M., Velasco F., Bautista A., Galiana B. (2020). Functionalizing organic
powder coatings with nanopatrticles through ball milling for wear applications. Applied Surface
Science, 513, 145834.

IF (JCR): 6.707 — Area: Materials Science, Coatings & Films —Cuartil: Q1 (primer decil).

Mariscal-Jimenez A., Martin-Luengo A.T., Galiana B., Ballesteros C., Bonanni A., Martin-
Sanchez J., Serna R. (2020). Photoluminescence and stoichiometry correlation in
nanocrystalline EuOx thin films: tunable color emission. Journal of Physical Chemistry C, 124,
15434-154309.

IF (JCR): 4.126 — Area: Materials Science, Multidisciplinary — Cuartil: Q2.

Fernandez-Alvarez M., Velasco F., Bautista A., Galiana B. (2020). Corrosion protection in
chloride environments of nanosilica-containing epoxy powder coatings with defects. Journal of
the Electrochemical Society, 167(16), 161507.

IF (JCR): 4.316 — Area: Materials Science, Coatings & Films — Cuartil: Q1.

Cano P., Ruiz C., Navarro A., Galiana B., Garcia I., Rey-Stolle I. (2021). Growth of GaP layers
on Si substrates in,a standard MOVPE reactor for multijunction solar cells. Coatings, 11, 2021.
IF (JCR): 3.236 — Area: Physics, Applied — Cuartil: Q2.

Dominguez-Reyes R., Monge M.A., Galiana B., Ortega Y., Mufioz A., Carro-Sevillano G.
(2022). High-heat flux Cu—0.8Y alloys investigated by positron annihilation spectroscopy.
Journal of Alloys and Compounds, 900, 163430.

IF (JCR): 1.20 — Area: Metallurgy & Metallurgical Engineering — Cuartil: Q1.

Tejedor P., Garcia-Tabarés E., Galiana B., Vazquez L., Garcia B.J. (2023). Linear arrays of
InGaAs quantum dots on nanostructured GaAs-on-Si substrates. Applied Surface Science,
156518, 2023.

IF (JCR): 6.7 — Area: Materials Science, Coatings & Films — Cuartil: Q1 (primer decil).
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Salas-Colera E., Tardio M., Garcia-Tabarés E., Perea B., Crespillo M.L., Mufioz-Santiuste J.E.,
Galiana B. (2023). Development of luminescent Nd-doped LaNbO compound thin film growth
by magnetron sputtering for the improvement of solar cells. Crystals, 13, 159.

IF (JCR): 2.7 — Area: Crystallography — Cuartil: Q2.

Navarro A., Garcia-Tabarés E., Ramasses Q.M., Galiana B. (2023). Advanced transmission
electron microscopy investigation of defect formation in MOVPE-growth of GaP on silicon using
arsenic initial coverage. Applied Surface Science, 610, 155578.

IF (JCR): 6.7 — Area: Materials Science, Coatings & Films — Cuartil: Q1 (primer decil).

Galiana B., Navarro A., Hinojosa M., Garcia |., Martin-Martin D., Jiménez J., Garcia-Tabarés E.
(2023). Advanced characterization of 1 eV GalnAs inverted metamorphic solar cells. Energies,
16(14), 5367.

IF (JCR): 3.2 — Area: Energy & Fuels — Cuartil: Q3.

Canio I., Navarro-Guell A., Maggi E., Barrio M., Tamarit J.L., Svatek S., Antolin E., Barrena E.,
Galiana B., Placidi M., Puigdollers J., Saucedo E. (2023). SbSel and SbSeBr micro-columnar
solar cells by a novel high pressure-based synthesis process. Journal of Materials Chemistry A,
11(33), 17616-17627.

IF (JCR): 11.9 — Area: Materials Science, Multidisciplinary — Cuartil: Q1 (primer decil).

Cafio A., Galiana B., de Andrés A., Mariscal-Jiménez A., Gonzalo J., Serna R. (2023). High
guality optically active and integrable EUOOH films prepared by pulsed laser deposition.
Applied Surface Science, 640, 158236.

IF (JCR): 6.3 — Area: Materials Science, Coatings & Films — Cuartil: Q1.

Mediavilla I., Anaya J., Galiana B., Hrachowina L., Borgstrom M.T., Jimenez J. (2024). A
cathodoluminescence study of InP/InGaP axially heterostructured nanowires for tandem solar
cells. Nanotechnology, 35, 195703.

IF (JCR): 2.8 — Area: Applied Physics — Cuartil: Q2.

Mediavilla I., Pura J.L., Hinojosa V.G., Galiana B., Hrachowina L., Borgstrom M.T., Jimenez J.
(2024). Composition, optical resonances, and doping of InP/InGaP nanowires for tandem solar
cells: a micro-Raman analysis. ACS Nano, 18(14), 10113-10123.

IF (JCR): 16.0 — Area: Materials Science, Multidisciplinary — Cuartil: Q1 (primer decil).

Nieto-Pifiero E., Negrete-Aragon S., Muioz Ochando I., Vondracek M., Galiana B., Peldez
R.J., Maté B., Lopez-Andrés S., Serna R. (2024). Building nanoplatelet a-MoOs films: a high-
guality crystal anisotropic 2D material for integration. Applied Surface Science, 672, 160871.
IF (JCR): 6.9 — Area: Applied Physics — Cuartil: Q1.

Bonal V., Khelifi S., Mijin S., Galiana B., Sanchez Y., Garcia-Pardo M., Ruiz-Marin N., Lazic S.,
Serna R. (2025). Growth and properties of Sb—Ge-Se thin films: a promising material for
sustainable photovoltaic device development. Energy & Environmental Materials.

IF (JCR): 14.1 — Area: Materials Science, Multidisciplinary — Cuartil: Q1 (primer decil).

Cario I., Navarro-Guell A., Maggi E., Gon Medaille A., Rovira D., Jimenez-Arguijo A., Segura
0., Torrens A., Jimenez M., L6opez C., Benitez P., Cazorla C., Jehl Z., Gong Y.C., Asensi J.-M.,
Calvo-Barrio L., Soler L., Llorca J., Tamarit J.-L., Galiana B., Dimitrievska M., Ruiz-Marin N.,
Chun H.Z., Wong L., Puigdollers J., Placidi M., Saucedo E. (2025). Ribbons of light: emerging
(Sbh,Bi)(S,Se)(Br,l) van der Waals chalcohalides for next-generation energy applications. Small,
21(37), 202505430.

IF (JCR): 11.1 — Area: Applied Physics — Cuartil: Q1 (primer decil).

1.3 Publicacidén en revistas nacionales

C. Algora, I. Rey-Stolle, B. Galiana, Ivan Garcia, J.R. Gonzalez, M. Baudrit y V. Corregidor,
"Células solares de semiconductores llI-V para la generacién de electricidad a costes
competitivos”, Revista Espafiola de Fisica 20 (1), (2006), 32-38
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1.4 Participacién en proyectos de investigaciéon

1.4.1 Proyectos nacionales (equipo de investigacion)

1. Titulo del proyecto: Desarrollo de Técnicas de Crecimiento Epitaxial de
semiconductores Ill-V sobre Germanio para su Aplicacion en
Células Solares de Alta Concentracion”
Entidad financiadora: Universidad Politécnica de Madrid UPM
Duracion: Octubre 2003/Oct 2004
Cuantia de la subvencion: 40.850
Investigador responsable: Ignacio Rey-Stolle Prado
2. Titulo del proyecto: Células solares con rendimientos cercanos al 30%
fabricadas con tecnologia industrial MOVPE
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnologia (TIC2002-01012)
Duracion, desde: Enero 2003 hasta: Dic. 2005
Cuantia de la subvencion: 302.923 €
Investigador responsable: Carlos Algora
3. Titulo del proyecto: Linea piloto de produccion de células solares de alto
rendimiento a 1000 soles
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnologia
Duracion, desde: Abril 2004  hasta: Abril 2005
Cuantia de la subvencion: 68.800 €
Investigador responsable: Carlos Algora
4. Titulo del proyecto: Aprovechamiento del espectro solar mediante células
solares multiunién y convertidores termofotovoltaicos
Entidad financiadora: Ministerio de Educacion y Ciencia
Duracion, desde: Enero 2005 hasta: dic. 2008
Cuantia de la subvencion: 172.850 €
Investigador responsable: Carlos Algora
5. Titulo del proyecto: Sistemas Termofotovoltaicos de Alta Durabilidad y
Eficiencia
Entidad financiadora: Universidad Politécnica de Madrid UPM
Duracion, desde: Nov. 2006 Nov 2007
Investigador responsable: Ignacio Rey-Stolle Prado
6. Titulo del proyecto: Células solares multiunién de semiconductores IlI-V con
Eficiencias mayores que el 30%
Entidad financiadora: Ministerio de Educacion y Ciencia
Duracion, desde: 12/2005 hasta: 12/2008
Cuantia de la subvencién: 235.144 euros
Investigador responsable: Carlos Algora
7. Titulo del proyecto: Nueva generacion de materiales, dispositivos y
estrategias fotovoltaicas para un mejor aprovechamiento de la
energia del sol
Entidad financiadora: Comunidad de Madrid
Duracion, desde: Enero 2006 hasta: Dic. 2009
Cuantia de la subvencién: 908.318,93 €
Investigador responsable: Antonio Luque
8. Titulo del proyecto: Desarrollo de un sistema automatico de medida de

Entidad financiadora:
Duracion, desde:

microcélulas solares
Ministerio de Educacioén y Ciencia
2005 hasta: 2006
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Cuantia de la subvencion:
Investigador responsable:

90.000 €
Carlos Algora

9. Titulo del proyecto: Equipos para el procesado y caracterizacion de células
solares de alta eficiencia
Entidad financiadora: Ministerio de Educacion y Ciencia - FEDER
Duracion, desde: 2005 hasta: 2006
Cuantia de la subvencion: 101.992 €
Investigador responsable: Carlos Algora
10. Titulo del proyecto: Adquisicion de un equipo de Crecimiento Epitaxial de
compuestos llI-V a partir de Haces Moleculares (MBE) para la
integracion heterogénea de estructuras IlI-V/high-k en
sustratos de Silicio
Entidad financiadora: CSIC- Plan Estratégico 2009
Duracion, desde: 2009
Investigador responsable: Paloma Tejedor
11. Titulo del proyecto: Investigacién en una nueva generacion de materiales,
células y sistemas para la conversion fotovoltaica
Entidad financiadora: Ministerio de Educacién y Ciencia.
CONSOLIDER-INGENIO 2010
Duracion, desde: 2006 hasta: 2011
Cuantia de la subvencion: 960.732,07 €
Investigador responsable: Antonio Luque
12. Titulo del contrato: Epitaxia selectiva de semiconductores IlI-V asistida con
hidrégeno atémico sobre superficies nanoestructuradas para
su aplicacién en transistores no-planares de nueva generacion.
Entidad financiadora: Ministerio de Educacion y Ciencia
Duracion, desde: 2007 hasta: 2010
Investigador responsable: Paloma Tejedor
13. Titulo del proyecto: Epitaxia avanzada de semiconductores IlI-V para
dispositivos nMOS altamente escalados
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencias de la Innovacion MICINN (MAT2011-
22536)
Duracion, desde: 2012 hasta: 2014
Investigador responsable: Paloma Tejedor
14. Titulo del proyecto MULTIMAT-CHALLENGE: “Materiales multifuncionales
para los retos de la sociedad
Entidad financiadora: Comunidad de Madrid y fondos FEDER
Entidades patrticipantes: UPM, UC3M, CSIC; Hospital Universitario de la Paz, Hospital
Doce de Octubre, UCM
Duracién, desde: 2014 hasta: 2018
Cuantia de la subvencién: 39.483,22 €
Investigador responsable: Begofia Savoini
15. Titulo del proyecto: Evaluacién de arquitecturas de nueva generacion en

Entidad financiadora:
Entidades patrticipantes:
Duracion, desde:

Cuantia de la subvencion:
Investigador responsable:

células solares para lograr eficiencias del 50%. (ENARDECEL)
Ministerio de economia industria y competitividad

UPM, UC3M y Univ- Mélaga (TEC2014-54260- C3-3-P)

2015 hasta: 2018

83.611 €

Carmen Ballesteros
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1.4.2 Proyectos internacionales (equipo de investigacién)

1. Titulo del proyecto:

Entidad financiadora:
Duracién, desde:

Cuantia de la subvencion:
Investigador responsable:

High efficiency llI-V based solar cells under

concentrated sunlight: advanced concepts for mass production
and low cost PV electricity (HAMLET)

Comunidad Europea (NNE5-2001-00144)

Enero 2002 hasta: Dic. 2004

1.063.928 €

Antonio Luque

2. Titulo del proyecto:

Entidad financiadora:
Duracion, desde:

Cuantia de la subvencion:
Investigador responsable:

A new PV wave making more efficient use of solar cell
spectrum (FULLSPECTRUM)

Comunidad Europea (EU-FP-6 SUSTDEYV)

Nov. 2003 hasta: Nov. 2008

2.143.275€

Antonio Luque

3. Titulo del proyecto:

Entidad financiadora:
Duracion, desde:

Cuantia de la subvencion:
Investigador responsable:

Epitaxial nanostructured GaAs for Si Next Generation
Electronics (ENGAGE)

Union Europea (EU-FP7 MAT ERA-Net)

2008 hasta: 2011

80.000 €

Paloma Tejedor

4. Titulo del proyecto:

Entidad financiadora:
Duracion, desde:

Investigador responsable:

[1I-V/Active-Silicon Integration for Low-Cost High
performance Concentrator Photovoltaic (FPACE)
U.S. Department of Energy-Funded

2011 hasta: 2013

Steve Ringel

5. Titulo del proyecto:
Entidad financiadora:
Duracion, desde:

Cuantia de la subvencion:
Investigador responsable:

RENet: Renewable Energies Education Network.
Unién Europea, (EDULINK)

09/10/2013 hasta: 08/04/2017

499.714,04 €

Jorge Martinez

1.4.3 Investigadora principal

Titulo del proyecto:
Entidad financiadora:

Entidades patrticipantes:
Duracion, desde:

Cuantia de la subvencion:

Investigador principal:

Equipo de nano-catodoluminiscencia con detectores para visible e
infrarrojo para microscopia electrénica de transmision

Ministerio de ciencia, innovacion y universidades. Agencia estatal de
investigacion (AEI). Convocatoria infraestructuras cientificas

UC3M

1/01/2026-31/12/2022

815.000 € (PENDIENTE DE RESOLUCION)

Beatriz Galiana

Titulo del proyecto:

Entidad financiadora:
Entidades patrticipantes:
Duracion, desde:

Cuantia de la subvencion:

Investigador principal:

Atomic-Scale IlI-V Nanostructures through Advanced STEM
Techniques for Emerging Technologies (NANOVIEW-111-V)
Ministerio de ciencia, innovacion y universidades. AEI
UC3M

01/01/2026-31/12/2022

181.500 € (PENDIENTE DE RESOLUCION)

Beatriz Galiana

Titulo del proyecto:

Entidad financiadora:

Contratacion de personal técnico gestor para fomento actividad
investigadora del PDI mujer
Universidad Carlos Il de Madrid
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Duracion:

Cuantia de la subvencion:

Investigador principal:

1/01/2026- 31/12/2027. (24 meses)
31.100,92 €
Beatriz Galiana

Titulo del proyecto:

Entidad financiadora:
Duracion:

Cuantia de la subvencion:

Investigador principal:

Contratacion técnico para TEM/STEM Spectra dentro del Programa
Jévenes Investigadores Comunidad de Madrid.

Comunidad de Madrid

1/01/2026- 31/12/2027. (12 meses)

33.108,92 €

Beatriz Galiana

Titulo del proyecto:
Entidad financiadora:
Duracion:

Cuantia de la subvencién:

Investigador principal:

Acceso ICTS de TEM y FIB (4 propuestas)
Ministerio de ciencia e innovacion. Red ELECMI
66 horas entre 2022-2024.

Cuantia equivalente a 8.000 €

Beatriz Galiana

Titulo del proyecto:

Entidad financiadora:

Duracion:

Cuantia de la subvencion:

Investigador principal:

Microscopio electronico de transmision con sistema EELS y EFTEM
para la caracterizacién estructural y composicional de materiales y
dispositivos para 5G+” (TSI-064100-2023-31).

Ministerio de economia comercio y empresa, en el marco del
Programa de Universalizacién de Infraestructuras Digitales para la
Cohesién — I+D 6G (UNICO I+D 6G), Convocatoria 2023, financiado
por el PRTR (NextGenerationEU).

13/04/2023- 31/12/2025.

2.000.0000 €

Beatriz Galiana

Titulo del proyecto

Entidad financiadora:
Duracion:

Cuantia de la subvencién:

Investigador principal:

Desarrollo del programa de actividades de I+d multidisciplinares del

Centro de Tecnologias para la Fusion (TechnoFusién)”.
Comunidad de Madrid. Consejergia de educacion e investigacion
01/01/2019-30/04/2023.

116.252 €

Carmen Ballesteros/Beatriz Galiana

Titulo del proyecto:

Entidad financiadora:
Entidades participantes:
Duracion, desde:

Cuantia de la subvencién:

Investigador principal:

Andlisis y desarrollo de materiales para su integracion en células
solares basadas en nanohilos de semiconductores IlI-V

Agencia estatal de investigacion (AEI). Plan nacional

UC3M

01/01/2019-30/09/2022

72.600 €

Beatriz Galiana/Juan Enrique Mufioz Santiuste

1.5 Actividades de transferencia de tecnologia y conocimiento

1.5.1 Participacion en contratos/colaboraciones con la industria

Titulo del proyecto:

Empresa financiadora:
Cuantia:

Duracion, desde:
Investigador responsable:

Fabricacién de estructuras de doble unién GalnP/GaAs
por MOVPE
Isofotén S.A.
17.400€
Sept. 2004
Carlos Algora

hasta: Nov. 2005

Titulo del proyecto:

Empresa financiadora:
Cuantia:

Produccién en Isofotén de células solares Ill-V de
multiunién con eficiencias del 35 % a 1000 soles
Isofotén SA

358.822 €
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Duracion, desde:

Investigador responsable:

2006 hasta: 2008
Carlos Algora

Titulo del proyecto:
Empresa financiadora:
Cuantia:

Duracioén desde:
Investigador/a responsable: Carlos Algora

Adaptacién de células solares multiunion a los concentradores F-DTIR
Concentracion Solar La Mancha

9.500 €

Enero-2008 hasta: julio 2008

Titulo del proyecto:

Entidad financiadora:
Duracion, desde:
Cuantia:

Investigador responsable:

Hydrogen-assisted epitaxy of IlI-V compounds on nanostructured high-
k dielectric for next generation non-planar transistor application

Intel Ireland Academic Council

2008 hasta: 2011

80.500 €

Paloma Tejedor

Titulo del proyecto:
Empresa/ financiadora:
Cuantia:

Duracion:

Investigador responsable:

Caracterizacion avanzada de capas antirreflejantes para el infrarrojo
SILBAT S.A.

400.00 €

Oct 2022 : Oct 2025

Elisa Garcia-Tabarés/Beatriz Galiana

Titulo del proyecto:

Empresa:
Colaboracion cientifica

1.5.2 Patentes

NIR image sensors by integrating up-conversion nanoparticles directly
onto the silicon CMOS image sensor platform
3L-OPTRONICS.

1 Inventores P. Postigo, L. Martinez, A. Rodriguez, F. Briones, M. Gonzalez
Diez, L. Gonzalez Sotos, L. Andreani, M. Galli, A. Luque, A.
Marti, C. Algora, B. Galiana,

Titulo Uso de material modificado en su topografia superficial en
dispositivos que generen una corriente eléctrica a partir de luz
incidente

N° de solicitud 200801231

Fecha: 29-abril-2008 (Espafia)

Entidad titular C.S.1.C., UPM

2 Inventores P. Tejedor, M. Benedicto, B. Galiana
Titulo Método de nanoestructuracion de laminas ultra-finas de un éxido

Ne° de solicitud
Fecha:
Entidad titular

dieléctrico de alta permitividad
P201130744

Mayo 2011 (Espafia)

C.S.I.C.

1.5.3 Otros resultados tecnoldgicos
Células solares monounion de GaAs con 26,2 % a 1000 X (2006).

Récord mundial de células solares de dos uniones GalnP/GaAs (32,6 % a 1000 X),
certificado por NREL (National Renewable Energy Laboratory, EE. UU.) (2009).

Células solares de tres uniones metamorficas invertidas con 43 % de eficiencia a 1 sol

(2018).

Adquisicion y puesta a punto del microscopio electrénico TEM/STEM corregido (SPECTRA
200). Entrega de la instalacion (15/12/2025).

19



1.6 Direccién de tesis doctorales

Titulo:

Materiales semiconductores para aplicaciones en células solares

fotovoltaicas. Caracterizacion mediante microscopia electronica
de transmision (TEM)”

Doctoranda:
Directora
ARo
Calificacion

1.7 Movilidad e internalizacion

1.7.1 Estancias internacionales

Amalia Navarro de Mesa
Beatriz Galiana Blanco

2022
Sobresaliente Cum Laude

Centro Pais | Periodo | Duracién | Tema principal Financiacion
. : . Crecimiento Beca FPU
Philipps-Universitat Alemania0®2905~ |3 meses  IMOVPE de GaAs (movilidad
Marburg 08/2005
sobre Ge predoctoral)
Helmholtz Center for Crecimiento de IlI- |Programa Invited
Materials and Energy Alemania/2008 4 meses |V sobre Ge (RDS, [Researchers
(HZE), Berlin LEED, XPS) (HZE)
Caracterizacion de
Montanuniversitat Leoben |Austria 2009 1 mes lI-V por C-AFM y Proyecto europeo
ENGAGE
FFM
Integracion de
Ohio State University, EE. UU. |2011-2012/12 meses semlconduct_ores Prog_rama Joseé
Columbus I1I-V sobre Si para |Castillejo
fotovoltaica
Disefio y
CINVESTAV-IPN, Ciudad |,, . . caracterizacion de |Programa Banco
L México (2015 6 meses
de México heteroestructuras |[Santander
-Viy 1-v
: Caracterizacion .
CINV,ESTAV_IPN’ Ciudad México |2016 4 meses EELS de nitruros Programa Jose
de México L Castillejo
diluidos
Universidad de La Habana|Cuba 10/2023 y |2 semanas Sintesis qle Ayudas U.(,:3M
nanoparticulas cooperacion
Universidad de La HabanalCuba ~ (09/2024 |2 semanas [ eSiS de Ayudas UC3M
nanoparticulas cooperacion
Caracterizacion
Université Cote d’Azur — . STEM de N
CNRS/CHREA Francia |07/2025 |2 semanas nanohilos 11I-V Erasmus® PDI
(SPECTRA 200)
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Resumen de movilidad internacional: 9 estancias de investigacion internacionales realizadas en
centros de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, que cubren las etapas predoctoral,
posdoctoral y como profesora permanente, con una duracion acumulada aproximada de dos afios
y nueve meses.

1.7.2 Supervision y acogida de talento investigador internacional

e Anfitriona de un profesor visitante Augusto Iribarren Alfonso de la Universidad de La
Habana (Cuba) en la UC3M, en el marco de una estancia de investigacion orientada a la
colaboracién cientifica internacional (programa Erasmus+ International Credit Mobility
(KA171),) (17/04/2023-21/04/2023

e Supervisién de la movilidad de doctorado de Josué Benavides Esteva, procedente de la
Universidad de la Habana (Cuba), realizada en la Universidad Carlos Il de Madrid, en el
marco del programa Erasmus+ International Credit Mobility (KA171), durante el periodo
06/05/2025—-25/07/2025.

1.8 Ponencias en congreso

1. C. Algora, |. Rey-Stolle, B. Galiana. Pilot production line of concentrator GaAs solar cells based
on a MOVPE reactor. IV Conferencia de Dispositivos Electrénicos, Calella (Espafia), 2003.
[Poster]. (ISBN: 84-607-6770-1)

N

. B. Galiana, |I. Rey-Stolle, C. Algora. Determination of optimal MOVPE growth parameters for
doped GaAs. IV Conferencia de Dispositivos Electronicos, Calella (Espafia), 2003. [Poster].
(ISBN: 84-607-6770-1)

w

. I. Rey-Stolle, B. Galiana, C. Algora. Assessment of MOVPE-grown n-GaAs for high-efficiency
high-concentrator solar cells. IV Conferencia de Dispositivos Electronicos, Calella (Espafa),
2003. [Poster]. (ISBN: 84-607-6770-1)

. C. Algora, M. Baudrit, I. Rey-Stolle, D. Martin, R. Pefia, B. Galiana, J.R. Gonzalez. Pending
issues in the modelling of concentrator GaAs solar cells. 19th European Photovoltaic Solar
Energy Conference, Paris (Francia), 2004. [Oral]. (ISBN: 3-936-338-15-9)

5. B. Galiana, |. Rey-Stolle, C. Algora, M. Baudrit, I. Garcia. 3D distributed model for concentrator
solar cells. 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Paris (Francia), 2004.
[Poster]. (ISBN: 3-936-338-15-9)

6. I. Garcia, |. Rey-Stolle, B. Galiana, C. Algora. Choices for the epitaxial growth of GalnP/GaAs
dual-junction concentrator solar cells. V Conferencia de Dispositivos Electrénicos, Tarragona
(Espafia), 2005. [Poster]. (ISBN: 0-7803-8811-9)

D

\l

. . Rey-Stolle, B. Galiana, |. Garcia, J.R. Gonzalez, C. Algora. Tellurium effects in MOVPE-grown
GaAs, Ga0.51In0.49P and Al0.53In0.47P. 11th European Workshop on MOVPE, Lausana
(Suiza), 2005. [Poster]. (Proc.: 131-133)

8. B. Galiana, K. Volz, I. Rey-Stolle, W. Stolz, C. Algora. Study of low-temperature nucleation of
GaAs on p-Ge substrates for solar cells applications. 11th European Workshop on MOVPE,
Lausana (Suiza), 2005. [Poster]. (Proc.: 201-203)

9. I. Garcia, I. Rey-Stolle, B. Galiana, J.R. Gonzalez, C. Algora. The use of Te as the only n-type
dopant in MOVPE-grown multijunction solar cells. 11th European Workshop on MOVPE,
Lausana (Suiza), 2005. [Poster]. (Proc.: 293-295)

10. C. Algora, |. Rey-Stolle, B. Galiana, J.R. Gonzéalez, M. Baudrit, I. Garcia, V. Diaz. lll-V
concentrator solar cells as LEDs. 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference,
Barcelona (Espafia), 2005. [Oral].
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

. M. Baudrit, C. Algora, I. Rey-Stolle, I. Garcia, B. Galiana. Numerical analysis of GalnP solar
cells: toward advanced photovoltaic devices modeling. NUSOD’05, Berlin (Alemania), 2005.
[Oral]. (ISBN: 0-7803-9149-7)

C. Algora, |. Rey-Stolle, B. Galiana, J.R. Gonzalez, M. Baudrit, |I. Garcia. Strategic options for a
LED-like approach in 1lI-V concentrator photovoltaics. IEEE 4th World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion, Hawai (EE. UU.), 2006. [Oral]. (ISBN: 1-4244-0017-1)

B. Galiana, K. Volz, I. Rey-Stolle, W. Stolz, C. Algora. Influence of nucleation layers on
MOVPE-grown GaAs on Ge wafers for concentrator solar cells. IEEE 4th World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion, Hawai (EE. UU.), 2006. [Poster]. (ISBN: 1-4244-0017-1)

I. Garcia, |. Rey-Stolle, B. Galiana, C. Algora. Specific growth and characterization issues in
multi-junction solar cells for concentrations above 1000 suns. IEEE 4th World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion, Hawai (EE. UU.), 2006. [Poster]. (ISBN: 1-4244-0017-1)

I. Garcia, B. Galiana, |. Rey-Stolle, C. Algora. MOVPE technology for the growth of IlI-V
semiconductor structures. Spanish Conference of Electronic Devices (CDE), San Lorenzo de El
Escorial (Espafia), 2007. [Poster]. (ISBN: 0-7803-8811-9)

M.C. Lopez, B. Galiana, C. Algora, |I. Rey-Stolle, M. Gabas, J.R. Ramos-Barrado. ARXPS
characterization of InGaP/GaAs heterointerface grown by MOVPE. Spanish Conference of
Electronic Devices (CDE), San Lorenzo de EIl Escorial (Espafia), 2007. [Poster]. (ISBN: O-
7803-8811-9)

P. Espinet, B. Galiana, M. Baudrit, . Rey-Stolle, C. Algora. Modelling germanium p-n junctions
for multijunction solar cell applications. Spanish Conference of Electronic Devices (CDE), San
Lorenzo de El Escorial (Espafia), 2007. [Poster]. (ISBN: 0-7803-8811-9)

B. Galiana, |. Garcia, J.R. Gonzalez, M. Baudrit, . Rey-Stolle, C. Algora. IlI-V multijunction
solar cells for concentrations around 1000X: the IES-UPM strategy. Spanish Conference of
Electronic Devices (CDE), San Lorenzo de El Escorial (Espafia), 2007. [Oral]. (ISBN: 0-7803-
8811-9)

J.R. Gonzalez, C. Algora, |. Rey-Stolle, M. Vazquez, N. Nufiez, B. Galiana, |. Garcia, J.
Barbero, V. Diaz. Ill-V high concentrator solar cells: assessing the reliability of a new product.
4th International Conference on Solar Concentrators, San Lorenzo de El Escorial (Espafia),
2007. [Oral]. (ISBN: 978-84-690-6463)

B. Galiana, |. Rey-Stolle, |. Garcia, A. Datas, C. Algora. MOVPE growth on Ge substrates for
thermophotovoltaic applications. 12th European Workshop on MOVPE, Bratislava (Eslovaquia),
2007. [Poster]. (Proc.: 143-146)

B. Galiana, |. Rey-Stolle, E. Barrigén, C. Algora. MOVPE growth and defect analysis of GalnP
nucleation layers on germanium. 14th ICMOVPE, Metz (Francia), 2008. [Poster].

I. Garcia, C. Algora, I. Rey-Stolle, B. Galiana. Non-uniform light profiles on high-concentration
IlI-V solar cells studied using quasi-3D distributed models. 33rd IEEE Photovoltaic Specialist
Conference, San Diego (EE. UU.), 2008. [Poster].

E. Barrigon, I. Rey-Stolle, B. Galiana, C. Algora, |. Garcia. GalnP/GaAs/Ge triple-junction solar
cells for ultra-high concentration. CDE-IEEE, Santiago de Compostela (Espafia), 2009. [Oral].

M. Benedicto, J.V. Anguita, R. Alvaro, B. Galiana, J.M. Molina-Aldereguia, P. Tejedor.
Nanostructuring in ultra-thin HfO, layers for high-k/lll-V device application. 11th International
Workshop on Stress-Induced Phenomena in Metallization, Dresden (Alemania), 2010. [Oral].

C.S. Wong, N.S. Bennett, P.J. McNally, P. Tejedor, M. Benedicto, B. Galiana, J.M. Molina-
Aldereguia, S. Monaghan, P.K. Hurley, K. Cherkaoui. Multi-technique characterisation of GaAs
grown on Si (100) by MOVPE. E-MRS Spring Meeting, Estrasburgo (Francia), 2010. [Poster].
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

. B. Galiana, M. Benedicto, P. Tejedor. Study of the role of atomic hydrogen on GaAs (110)
homoepitaxial growth by terrace width distribution analysis. International MBE Conference,
Berlin (Alemania), 2010. [Oral].

M. Benedicto, B. Galiana, J. Molina-Aldereguia, P. Tejedor. Fabrication of HfO, patterns by
nanoscale lithography methods and selective dry etching for 111-V CMOS application. Trends in
Nanotechnology (TNT 2010), Braga (Portugal), 2010. [Poster].

J. Grandal, T. Grassman, A.M. Carlin, M. Brenner, B. Galiana, J.A. Carlin, L. Yang, S. Ringel.
Growth and characterization of InGaAs quantum dots on metamorphic GaAsP templates by
molecular beam epitaxy. 38th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), Austin, TX
(EE. UU.), 2012. [Oral]. (ISBN: 0-7803-8811-9)

M.C. Lépez, B. Galiana, C. Algora, |. Rey-Stolle, M. Gabas, J.R. Ramos-Barrado. ARXPS
characterization of InGaP/GaAs heterointerface grown by MOVPE. 38th IEEE Photovoltaic
Specialists Conference (PVSC), Austin, TX (EE. UU.), 2012. [Poster]. (ISBN: 0-7803-8811-9)

S.A. Ringel, J.A. Carlin, T.J. Grassman, B. Galiana, A.M. Carlin, C. Ratcliff et al. Ideal GaP/Si
heterostructures grown by MOCVD: IlI-V/Active-Si subcells and multijunctions. 39th IEEE
Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), Florida (EE. UU.), 2013. [Poster]. (ISBN: 0-7803-
8811-9)

B. Galiana, B. Oprea, Y. Huttel, C. Ballesteros. TEM characterization of Fe-B nanoparticles
formed by gas aggregation. Microscopy at the Frontiers of Science (MFS 2013), Tarragona
(Espafia), 2013. [Oral].

M.A. Green, X. Hao, S. Bremner et al. Silicon wafer-based tandem cells: the ultimate
photovoltaic solution? 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference (EU PVSEC),
Paris (Francia), 2013. [Oral].

B. Galiana, B. Oprea, Y. Huttel, C. Ballesteros. Synthesis and characterization of Fe-B
nanoparticles for potential magnetic applications. Spring MRS Meeting, San Francisco (EE.
UuU.), 2014. [Oral].

A. Navarro, E. Garcia-Tabarés, B. Galiana, P. Cafio, I. Rey-Stolle, C. Ballesteros. MOVPE
growth of GaP on Si with As initial coverage. Spring MRS Meeting, San Diego (EE. UU.), 2014.
[Poster].

J. Moreno-Barrado, M. Castro, R. Gago, L. Vazquez, J. Mufioz-Garcia, A. Redondo-Cubero, B.
Galiana, C. Ballesteros, R. Cuerno. Non-uniform distribution of stress as a key to surface
nanopatterning by ion-beam irradiation. AMPT 2015, Leganés (Espafia), 2015. [Oral].

A. Moreno-Barrado, M. Castro, R. Gago, L. Vazquez, J. Mufioz-Garcia, A. Redondo-Cubero, B.
Galiana, C. Ballesteros, R. Cuerno. Non-universality due to inhomogeneous stress in
semiconductor surface nanopatterning. 8th International Workshop on Nanoscale Pattern
Formation at Surfaces, Cracovia (Polonia), 2015. [Invited / Keynote].

A. Navarro, E. Garcia-Tabarés, B. Galiana, |. Rey-Stolle, C. Ballesteros. MOVPE growth of
GaP on Si with As initial coverage. 42nd IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC),
San Diego (EE. UU.), 2016. [Poster].

A. Navarro, M. Hinojosa, |. Garcia, O. Martinez, J. Jiménez, C. Algora, C. Ballesteros, B.
Galiana. Advanced characterization of inverted metamorphic solar cells. 17th DRIP
Conference, Valladolid (Espaia), 2017. [Poster].

A. Navarro, B. Galiana, I. Rey-Stolle, C. Ballesteros. Cathodoluminescence characterization of
the band gap energy in dilute nitride GaNSbAs alloys. 12th Spanish Conference on Electron
Devices (CDE-IEEE), Salamanca (Espafa), 2018. [Oral].
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40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

A. Navarro, J. Jiménez, B. Galiana. Advanced characterization by spectral
cathodoluminescence of 1 eV GalnAs inverted metamorphic solar cells. 47th IEEE Photovoltaic
Specialists Conference (PVSC), Virtual meeting (Calgary, Canada), 2020. [Poster].

E. Nieto-Pifiero, N. Ramos, J. Martin, E. Rebollar, B. Galiana, R. Serna. Wide bandgap 2D
MoO; crystals by PLD. E-MRS Spring Meeting, online, 2021. [Poster].

B. Galiana, R. de la Cruz, M. Tardio, S. Athanasopoulos, E. Salas, E. Garcia-Tabarés, J. E.
Mufioz-Santiuste “Improvement of IlI-V solar cells by using oxides doped with rare earths “13th
Spanish Conference On Electron Devices (cde 2021) (on-line) (Oral)

E.Salas-Colera, M.Tardio, E. Garcia-Tabarés, B. Perea, R. de la Cruz, C. Kanyinda-Malu S.
AthanasopouloslJ. E.Mufioz Santiuste, B. Galiana, “Developement of phosphors by
magnetron sputtering for solar cells improvement”, 39th IEEE Photovoltaic Specialists
Conference (PVSC), Filadelfia, (EE.UU) Junio 2022

A.Gonzalo, E. Garcia-Tabarés, L. Stanojevic J. M. Ulloa, J. Jiménez, Beatriz Galiana1
“Cathodoluminescence characterization of GaAsSbN-based materials for 1 eV multi-junction
solar cell”, 39th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), Filadelfia, (EE.UU) Junio
2022

R. De la Cruz, C. M., Kanyinda-Malu, JE. Mufioz Santiuste, E. Salas, E. Garcia-Tabarés, M.
Tardio, S. Athanasopoulos, B. Galiana, The effects of embedding medium and sizes on the
optical absorption in vertically aligned GaAs nanowires array-based photovoltaic solar cells.
Proceedings of the 14th International Conference on Nanomaterials — Research & Application,
OREA Congress Hotel Brno, Brno (Czech Republic), 19-21 October 2022, pp. 39—44.

E. Nieto, C. Lanza, J. Martin, I. Mufioz Ochando, B. Galiana, S. Lopez-Andrés, R. Serna. High-
quality 2D a-MoO; microcrystals produced by laser processing. MRS Spring Meeting, San
Francisco (EE. UU.), 2023. [Poster].

A. Gonzalo, E. Garcia-Tabarés, L. Stanojevi¢, J.M. Ulloa, J. Jiménez, B. Galiana.
Cathodoluminescence characterization of GaAsSbN-based materials for 1 eV multijunction
solar cells. 49th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), Philadelphia (EE. UU.),
2022. [Poster].

P. Reina, A.l. Barreda, A. Gonzalo, B. Galiana, B. Garcia-Camara. Metamaterial based on up-
conversion nanoparticles for photovoltaic applications. Metamaterials 2023, Grecia, 2023.
[Poster].

A. Gonzalo, E. Garcia-Tabarés, B. Serrano, J.E. Mufioz, B. Galiana. Up-converting
NaY(Gd)F,:Yb3* Er:* B-phase nanorods with enhanced red emission for perovskite solar cells.
Nanomaterials France 2023, Paris (Francia), 2023. [Oral].

B. Galiana, E. Garcia-Tabarés, A. Gonzalo, J.M. Reynolds, M. Santiuste. STEM
characterization of 1lI-V nanowires using 4D-STEM. European Conference on Innovative and
Advanced Epitaxy, Pisa (Italia), 2025. [Oral].

Y. Sanchez, U. Razi, J. Andrade-Arvizu, G. Alvarez, B. Galiana, D. Rovira, V. Rotaru, L.
Garcia-Carreras, M. Guc, L. Calvo-Barrio, A. Jiménez-Arguijo, E. Saucedo, A. Pérez-
Rodriguez. Next-generation Cd-free CZTSe solar cells: achieving record efficiency with ALD
Zn;_xSnxO ETLs. ICMAT 2025, Singapur, 2025. [Oral].

B. Galiana, E. Garcia-Tabarés, |.Florea, A. Gonzalo, J.M. Reynolds, M. Santiuste. STEM
characterization of IlI-V nanowires using 4D-STEM and differential phase contrast. Microscopy
at the Frontiers of Science Conference (MFSC 2025), Valencia (Espafia), 2025. [Oral]
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1.9 Asistencia a congresos cientificos

Fecha Congreso Lugar
42 Conferencia de Dispositivos Electrénicos ~
Feb. 2003 (CDE'03) Calella, Espafa
Jun. 2003 12th European Wprkshop on Metalorganic Bratislava, Repiiblica Checa
Vapour Phase Epitaxy
Jun. 2005 11th European Workshop on MOVPE Lausana, Suiza
4th World Conference on Photovoltaic . .
May. 2006 Energy Conversion Waikoloa, Hawai (EE. UU.)
Feb. 2007 62 Conferencia de Dispositivos Electrénicos Ezgal}genzo de El Escorial,
Mar. 2007 4th International Conference on Solar San Lorenzo de El Escorial,
' Concentrators (ICSC-4) Espafa
Jun. 2008 IC-MOVPE XIV Metz, Francia
Oct. 2009 NANOSMAT 2009 Roma, Italia
16th International Conference on Molecular . :
Aug. 2010 Beam Epitaxy Berlin, Alemania
Sep. 2011 Nanoscale Pattern Formation at Surfaces El Escorial, Espaia
38th IEEE Photovoltaic Specialists .
Jun. 2012 Conference (PVSC) Austin, TX (EE. UU.)
Jun. 2013 g/léirao)scopy at the Frontiers of Science (MFS Tarragona, Espafia
Mar. 2014 Spring MRS Meeting San Francisco, EE. UU.
Jul. 2016 8th International Conference on MOVPE San Diego, CA (EE. UU))
Oct. 2017 17th International Conference DRIP Valladolid, Espafa
12th Conferencia de Dispositivos ~
Nov. 2018 Electrénicos (CDE'18) Salamanca, Espafna
49th IEEE Photovoltaic Specialists . :
Jun. 2022 Conference (PVSC) Philadelphia, EE. UU.
Jun. 2023 NANOMATEN 2023 Paris, Francia
Feb. 2025 14th Qonferenma de Dispositivos Malaga, Espafia
Electrénicos
European Conference on Innovative and . .
May. 2025 | A qvanced Epitaxy (OPERA COST) Pisa, ltalia
Sep. 2025 Microscopy at the Frontiers of Science Valencia, Espafia

(MFSC 2025)

1.10 Colaboraciones cientificas activas

Colaboraciones nacionales

Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC)

Colaboracién activa en el crecimiento y caracterizacion avanzada de nanoestructuras
semiconductoras IlI-V (nanohilos y puntos cuénticos).
Cientifica de referencia: Dra. Paloma Tejedor Jorge.

Instituto de Sistemas Optoelectronicos y Microtecnologia — Universidad Politécnica de

Madrid (ISOM-UPM)

Colaboracién continuada en el desarrollo, crecimiento y analisis estructural y optoelectrénico de

heteroestructuras IlI-V (QDs, superredes y nanohilos).
Cientificos de referencia: Dr. José M. Ulloa, Dr. Sergio Ferndndez Garrido.
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Instituto de Energia Solar — Universidad Politécnica de Madrid (IES-UPM)

Colaboracion cientifica estable en dispositivos fotovoltaicos I11-V de alta eficiencia y correlacién
estructura—propiedad mediante microscopia avanzada.

Cientificos de referencia: Dr. Ignacio Rey-Stolle Prado, Dr. Carlos Algora.

Universidad de Valladolid (UVA)

Colaboracién en caracterizacion Optica avanzada (u-PL, u-Raman, CL) y su correlacion con
resultados estructurales TEM/STEM.

Cientificos de referencia: Dr. Juan Jiménez, Dr. Oscar Martinez.

Instituto de Optica “Daza de Valdés” (CSIC)

Colaboracién en materiales optoelectronicos y fotdnicos, caracterizacion estructural y 6ptica
avanzada y publicaciones conjuntas.

Cientificas/os de referencia: Dra. Ana Raquel Caballero Mesa, Dra. Rosalia Serna.

Universidad Auténoma de Madrid (UAM)
Colaboracién en materiales 6pticos y fotonicos activos y caracterizacion espectroscopica avanzada.
Cientifico de referencia: Dr. Eugenio Cantelar Alcaide.

Colaboraciones internacionales

Scuola Normale Superiore di Pisa (Italia)
Colaboracién activa en el estudio estructural y electrénico de nanohilos llI-V

Cientificas de referencia: Prof. Dra. Lucia Sorba, Dra. Valentina Zannier.

Lund University (Suecia)
Colaboracién consolidada en nanohilos IlI-V para aplicaciones fotovoltaicas

Cientifico de referencia: Prof. Dr. Marcus T. Borgstrom.

Wroclaw University of Science and Technology (Polonia)

Colaboracién en caracterizacion Gptica avanzada de nanoestructuras semiconductoras y
correlacion con andlisis STEM.

Cientificos de referencia: Prof. Dr. Grzegorz Sek, Dra. Anna Musiat.

CNR, Istituto officina dei materiali, Trieste (Italia)
Cientificos de referencia: Dr. Giorgio Biasiol

Redes y consorcios

COST Action CA20116 — OPERA (European Network for Innovative and Advanced Epitaxy)
Miembro activo, con contribucién en caracterizacién estructural avanzada de materiales
semiconductores.

26



2 MERITOS DE DOCENCIA

2.1 Resumen cuantitativo de los méritos de docencia

Profesora a tiempo completo desde septiembre de 2012 hasta la actualidad (13 cursos
académicos).

Mas de 1.600 horas de docencia de grado, con un 90 % impartidas en inglés.

Docencia de master: 120 horas acumuladas entre la UPM y la UC3M (10 horas anuales
desde el curso 2016/2017).

Docencia impartida en todos los cursos universitarios de grado, master y asignaturas de
humanidades.

Tutorizacién y direccion de trabajos fin de estudios: 2 trabajos fin de master codirigidos
(2011 y 2024), 13 trabajos fin de grado dirigidos (2018/2019-2024/2025) y tutorizacion de
estudiantes Erasmus.

Coordinacion de asignaturas desde el curso 2014/2015.

Participacién en dos proyectos internacionales de innovacién docente desarrollados en
Haiti, uno de ellos como investigadora principal.

Participacién en el proyecto GHENGIS de innovacion docente (cursos 2013/2014 y
2014/2015).

Puesta a punto de asignaturas: Nanomateriales del Grado en Ingenieria Fisica (curso
2024/2025) y Leyes de la Fisica en la Vida Cotidiana (curso 2018/2019).

Evaluacién docente: puntuacion media en encuestas de 3,87/5 (media de la EPS: 3,27), con
asignaturas por encima de 4 en todos los cursos académicos (datos de RR. HH., 2025).

Dos quingquenios docentes reconocidos (2012-2016; 2017-2021).

2.2 Docenciade grado

La docencia de grado se ha desarrollado de forma continuada desde el curso 2012/2013 hasta la
actualidad, abarcando varias titulaciones de ingenieria y programas de humanidades de la UC3M,
con docencia impartida en todos los cursos del grado. Incluye docencia magistral, en grupos
reducidos y de laboratorio, con responsabilidades de coordinacién en todos los cursos
académicos. La actividad docente se ha impartido mayoritariamente en inglés con un total de 1600
horas de grado repartidas en 13 cursos académicos.
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Asignatura Titulacién Cu[sq(s) Curso lipe d? Idioma
académico(s) docencia
Fisica Ing. Tecnolpg|a_s 2012/2013~ 1.0 Laboratorio | Inglés
Telecomunicaciones
Ing. Electronica .
Fisica Il Industrial y gggggii 1.0 Laboratorio | Inglés
Automatica '
Fisica ::r;)gmfrﬁézr;gz de 2012/2013—- 1.° Laboratorio | Inglés
Fisica Il Ing. Aeroespacial 2012/2013— 1.° Laboratorio | Inglés
Fisica Il Ing. Aeroespacial 2812@813_ 1.0 Reducido Inglés
- ’ 2013/2014—- o Magistral, .
Fisica Il Ing. de la Energia 2019/2020 1. reducido Inglés
Eisica | Ing. en Tecnologias | 2014/2015- 10 Reducido y Inalés
Industriales 2019/2020 ' laboratorio g
. I 2017/2018—- o Magistral y ~
Fisica | Ing. Eléctrica 2018/2019 1. reducido Espafiol
. . 2019/2020- o Magistral, .
Fisica | Ing. de la Energia 2024/2025 1. reducido Inglés
Ing. Electrénica
Fisica Il Industrial y 2021/2022 1.0 Reducido Espafiol
Automatica
Fisica Ing. de la Seguridad | 2023/2024 | 10 | Magistraly | g0l
reducido
. - 2023/2024- o Magistral y ~
Fisica | Ing. Robdtica 2024/2025 1. reducido Espafiol
Electromagnetismo Ina. Eisica 2023/2024— 20 mzﬂ';t(;gl’ Inalés
y Optica 9 2024/2025 : y |'ng
laboratorio
. - 3.0— Magistral y .
Nanomateriales Ing. Fisica 2024/2025 40 reducido Inglés
Leyes de la Fisica
en la vida Humanidades gg%igg%g_ — Magistral Espafiol
cotidiana
2.3 Docencia de posgrado (master y doctorado)
. . Univers| Cursos Tipo de . Carga
ST B idad |académicos| docencia e docente
- Master en
E;?a—Elile;:(t:rigmca Tecnologia UPM  [2008/2009 |[Teoria Espafiol (7 h
P b Espacial
Electronics for Master in Space 2009/2010- . .
Space Systems  |Technology UPM 2010/2011 Teoria Ingles 17.h
Laboratorio de Master en
dCsrc’?ué:][Slgzsauon Energia Solar  |UPM gggggggi_ Laboratorio |[Espafiol |5 ECTS
Fotovoltaica
Solares
Laboratorio de Master en 2013/2014- . ~
Microscopia Ciencia e UCsM 2017/2018 Laboratorio [Espafiol 8 h

28



. . Univers| Cursos Tipo de . Carga
Asignatura Master . L : Idioma
idad |académicos| docencia docente
Electrénica de Ingenieria de
Transmision Materiales
Microscopia Master en
P Ciencia e 2018/2019— (Teoriay ~
Electromgg de Ingenieria de UcsMm 2024/2025  |laboratorio Espafiol 10 h
Transmision .
Materiales
. . Master en
'I\E/Ilg?r%?\ci)g;ade Ciencia e ucam [2016/2017—Teoriay Espafiol [10 h/afio
o Ingenieria de 2024/2025  |laboratorio
Transmision .
Materiales
2.4 Coordinaciéon de asignaturas
Asignatura Titulacién Perlqdo de Al el grupes
coordinacion
. 1 magistral
Fisica ll grgﬁgre?alngemerla de ggiggg;g B 2 reducidos (desde
9 2014/2015)
Leyes de la Fisica en la Humanidades 2018/2019- 1 grupo (dos
Vida Cotidiana 2019/2020 profesores)
Fisica | Grado en Ingenieria de 2020/2021 - 1 magistral
la Energia 2022/2023 2 reducidos
Fisica | Grado en Ingenieria de 2023/2024- 1 magistral
la Energia y Robotica 2024/2025 2 reducidos
Electromagnetismo y Grado en Ingenieria 2023/2024 — 1 magistral
Optica Fisica 2024/2025 1 reducido
Nanomateriales Grado en Ingenieria 2024/2025- 1 magistral
Fisica 2025/2026 1 reducido
Fisica | G,re_ldo en Ingenieria 2025/2026 1 magls_tral
Fisica 1 reducido

2.5 Direccion de trabajos fin de estudios
Direccion de proyectos fin de master

Titulo:

Estudiante:
Directora
Universidad:
Realizacion

Fecha de finalizacion

Atomic force microscopy characterization of planar and

nanostructured high-k oxide materials on IV and IlI-V
semiconductor materials

Helena Stage (Estudiante programa Erasmus SPM)

Beatriz Galiana Blanco
Maéaster de Fisica de la Universidad Humboldt de Berlin, Alemania
Instituto de ciencia de materiales de Madrid, ICMM-CSIC

Febrero 2011

Titulo:

Estudiante:
Directoras
Universidad:
Realizacion

Fecha de finalizacion

Integracion de nanoparticulas 6pticamente activas a células
solares de perovskita

Eva Jaldo

Alicia Gonzalo/ Beatriz Galiana
Méaster en ciencia e ingenieria de materiales (UC3M)

UC3M

Septiembre 2024
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2.6 Direccion de trabajos fin de grado

1 Titulo Innovaciones Naturales en lluminacion para Patios Interiores
Autor DIEZ LOPEZ, PABLO
Grado Ingenieria en Tecnologias Industriales
Curso  2024/2025
2 Titulo Analysis of the luminescence behaviour of nanotubes for solar cells
improvement
Autor SAEZ FELIPE, MARIO
Grado Ingenieria de la Energia
Curso 2024/2025
3 Titulo TEM analysis of chalcohalides layers for solar cells
Autor SAEZ DE RETANA ROMANA, BELTRAN
Grado  Grado en Ingenieria Fisica
Curso  2023/2024
4  Titulo Analysis of photovoltaic installation and net zero measures in a university
building
Autor GOMEZ MARTINEZ, PABLO
Grado ngenieria de la Energia
Curso 2022/2023
5 Titulo Correction of an illegal situation between conductors in a 45KV overhead
line in Ledn (Castillay Ledn)
Autor Autor: GUTIERREZ MOLINA, JAIME
Grado Ingenieria de la Energia
Curso 2021/2022
6 Titulo  Design, implementation and cost-benefit analysis of a photovoltaic power
plant for industrial self-consumption
Autor Autor: POSADA DE MESA, MATEO
Grado Ingenieria de la Energia
Curso 2021/2022
7  Titulo Photovoltaic solution in rural villages in Haiti
Autor RODRIGUEZ MAROTO, FRANCISCO
Grado Ingenieria de la Energia
Curso 2021/2022
8 Titulo Analysis of PV generation for a municipal building
Autor GOMEZ MARTINEZ, PABLO
Grado Ingenieria de la Energia
Curso Curso: 2020/2021
9 Titulo Design of an energy efficient school
Autor IZQUIERDO PASCUAL, EVA
Grado Ingenieria de la Energia
Curso 2020/2021
10 Titulo Study of the evolution of the photovoltaic solar energy
Autor ORTEGA MARTIN, MARTA
Grado Ingenieria de la Energia
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Curso 2020/2021
11 Titulo Alternative sources to maintain a satellite in orbit
Autor DEL BARRIO CASTRO, ANDRES
Grado Ingenieria de la Energia
Curso 2019/2020
12 Titulo  Synthesis and characterization of oxides doped with rare earths for
application in solar cells
Autor  DIAZ BUENO, LUCIA
Grado Ingenieria de la Energia
Curso 2019/2020
13 Titulo Comparative of three photovoltaic technologies by means of dimensioning a
block of buildings
Autor DEL PRADO SANTAMARIA, RODRIGO
Grado Ingenieria de la Energia
Curso 2018/2019

2.7 Seminarios nacionales e internacionales

Fecha Titulo del seminario Programa / Evento Institucion Lugar
2007/2008— Hlete”?e.s”ugt“tr)as. y Master en Fisica U”'Veﬁs'dad 4o |Madrid,
2008/2009 e_ectror_uca le baja Aplicada Comp utense de Espafia

dimensionalidad Madrid
. . (Master Energias y Universidad ,
13/05/2009 Celulas solares multiunion Il Combustibles para el |Auténoma de Madr|~d,
\Y : Espafna
Futuro Madrid
XVIII Escuela
Energia solar fotovoltaica: Internacional de . .
04/07/2010— del silicio a la nanotecnologia|Verano de Ciencia 'y Universidad de Lal.a Habana,
15/07/2010 . . Habana Cuba
(5 sesiones de 2 h) Tecnologia de
Materiales
Design and characterization |Guest lecture, ECE  |Ohio State Columbus,
10/02/2012 i SRS . . OH (EE.
of solar cells 300: Electric Circuits  |University uU.)
Celdas de alta eficiencia Ciudad de
basadas en semiconductores|Jornadas Académicas [Universidad L
12/10/2016 S X México,
IlI-V para altas de Ingenieria Fisica |Iberoamericana México
concentraciones luminosas
Caracterizacion avanzada de |lll Jornada de células . . .
; ) Universidad Rey |Madrid,
12/05/2023 |materiales semiconductores |[solares de tercera o
! 9 Juan Carlos Espana
para células solares generacion
Caracterizacion avanzada . .
19/09/2023 |mediante técnicas de Seminario invitado Universidad de La L.a Habana,
) ) Habana Cuba
microscopia
Cémo convertir el infrarrojo al . .
24/10/2024 |visible: materiales up- Seminario invitado Universidad de La l.a Habana,
: Habana Cuba
conversion
Rare-earth-doped Seminario de Marsella
07/04/2025 |luminescent nanorods with  finvestigacion, LUMEN-{IM2NP—-CNRS Erancia !

photon recycling capacity

PV
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2.8 Proyectos de innovacion docente de &mbito nacional e internacional

Titulo del proyecto:
Entidad financiadora:
Entidades patrticipantes:

Duracion, desde:

Cuantia de la subvencion:
Investigador responsable:

Tareas:

RENET: Renewable Energies Education Network.

Unién Europea, convocatoria Edulink

Universidad Carlos Il de Madrid, Universidad de Oriente, Instituto
Superior Minero-metallrgico de Moa y La Universidad del Estado de
Haiti., Energia sin Fronteras

09/10/2013 hasta: 08/04/2017

499.714,04 €

Jorge Martinez

Responsable del WP1 para el disefio e implementacion de Master en
Energias Renovables en La Universidad del Estado de Haiti.

Titulo del proyecto:
Entidad financiadora:
Entidades patrticipantes:

Duracion:

Cuantia de la subvencion:

Investigador principal:

Centro de formacién profesional en Energias Renovables en el
Grand’Anse, Haiti.

AECID a través del programa Acciones de Cooperacion para el
Desarrollo en el &mbito de la innovacion 2019

Universidad Carlos Il de Madrid (coordinacion), Sodepaz, Bornay S.L,
Universidad Unoga (Grand’Anse, Haiti)

31/01/ 2020- 30/06/2022.

369.305 €

Beatriz Galiana

2.9 Innovacién docente en la UC3M

¢ Miembro de la Comisién Académica de Titulacion Grado en Ingenieria de la Energia para
evaluar la calidad docente (Cursos 2013/2014 — 2015/2016)

e Participante en proyecto de innovacion docente “Ghenghis” para el desarrollo de cursos de
formacion online mediante la utilizacion de nuevas plataformas tecnolégicas para la
educacion. (Curso 2013/2014-2014/2015)

2.10 Puesta a punto de nuevas asignaturas

e Fisica Il de Ingenieria de la energia. Curso 2013/2014.

e Desarrollo de la propuesta para la nueva asignatura “Leyes de la Fisica en la vida cotidiana”
aprobada por la UC3M para oferta de Humanidades para los cursos 2018/2019 (6 ECTS)

¢ Nanomateriales (optativa de tercero/cuarto ingenieria fisica) Curso 2024/2025.

2.11 Tutorizacioén internacional

o Profesora tutora de estudiantes procedentes de Estados Unidos, responsable de la
tutorizacibn académica en la asignatura Fisica Ill, durante los cursos 2013/2014 y
2014/2015, con una dedicacion aproximada de 15 horas.

2.12 Evaluacion docente

Media de encuestas docentes: 3,87/5

Felicitaciones del rector en todos los cursos académicos (Asignaturas por encima de 4/5)
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Curso académico Titulacién Asignatura Resultado
2024/25 Ing. Fisica Nanomateriales 4,14
2023/24 Ing. Robdtica Fisica | 4,11
2023/24 Ing. Fisica Electromagnetismo y Optica 4,00
2022/23 Ing. Energia Fisica | 4,40
2022/2023 Ing. Mecénica Leyes de la Fisicaenlavida |, 5,
cotidiana
2021/2022 Ing. Energia Fisica | 4,00 — 4,12
2021/2022 Ing. Elect. Ind. y Aut.  |Fisica Il 4,49
2020/2021 Ing. Energia Fisica | 4,00 — 4,33
2020/2021 Ing. Mecanica Leyes de la Fisicaenlavida 1 55
cotidiana
2019/2020 Ing. Mecénica Leyes de |a Fisica en la vida 4,08
cotidiana
2017/2018 Ing. Energia Fisica Il 4,29 — 4,42
2016/2017 Ing. Energia Fisica Il 4,08 — 4,55
2015/2016 Ing. Aeroespacial Fisica Il 4,00
2014/2015 Ing. Energia Fisica Il 4,17 — 4,53
2013/2014 Ing. Energia Fisica Il 4,67
2013/2014 Ing. Elect. Ind. y Aut.  |Fisica Il 4,35
2012/2013 Ing. Telecomunicaciéon |Fisica (Laboratorio) 4,11 — 4,20
Curso académico Master Asignatura Resultado
2024/2025 Master en Ciencia e Ing. de Técnicas de Microscopia |4,40
Materiales
2023/2024 Master en Ciencia e Ing. de |4 005 de Microscopia 14,00
Materiales
2022/2023 Maste_r en Ciencia e Ing. de Técnicas de Microscopia |4,09
Materiales
2021/2022 Master en Ciencia e Ing. de Técnicas de Microscopia 4,13
Materiales
2018/2019 Master en Ciencia e Ing. de Técnicas de Microscopia 4,25
Materiales

2.13 Otros méritos de docencia.

e Vocal del Tribunal Unico de la UC3M en las pruebas de acceso a la Universidad (2013-
2016) UC3M.

e Docente del Curso Cero para alumnos de nuevo ingreso UC3M. (curso 2013/14)

e Taller en el Laboratorio de Tecnologias Apropiadas en la XII Semana de la Solidaridad
UC3M. (12/02/2018)
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3 MERITOS DE GESTION

3.1 Cargos académicos y responsabilidades de direccion
e Secretaria Académica del Departamento de Fisica de la UC3M (2019-2023)

o Directora del Laboratorio de Microscopia Electrénica de Transmision (LABMET) de la
Universidad Carlos 11l de Madrid (desde 2019)

e Responsable del grupo de investigacion reconocido de la UC3M “Materiales Avanzados
para Aplicaciones en Energia Solar” (desde abril de 2022)

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Gruposinvestigacion/es/Detalle/Organismo_C/1371210327825
/1371325144272/Materiales_avanzados_para_aplicaciones_en_energia_solar

e Directora del Grado en Ingenieria Fisica y del Doble Grado en Ingenieria Fisica y
Tecnologias Industriales (desde 21/01/2025)
3.2 Representacién en comisiones y 6rganos institucionales

o Representante del Departamento de Fisica en la Comisién del Programa Propio de
Investigacion (PPI) de la UC3M (desde 2024)

e Representante de la UC3M en la Comision de materia de Ciencias Generales para las
pruebas de acceso a la universidad (PAU), desde su implantacién en el curso 2023/2024
3.3 Participacion en institutos universitarios y grupos transversales

o Miembro del grupo transversal Ingenieria para el desarrollo humano (HDI) de la UC3M,
orientado al desarrollo tecnolégico para la cooperacion internacional, la sostenibilidad y la
reduccion de desigualdades

https://www.uc3m.es/cooperation/cooperation-groups/human-development-
engeneering#integrantes

e Miembro del Instituto Universitario de Estudios de Género de la UC3M, participando en
iniciativas institucionales vinculadas a igualdad, perspectiva de género y politicas
universitarias inclusivas

https://www.uc3m.es/instituto-estudios-genero/EQUIPO#escuelapolitecnicasuperior

e Miembro del Instituto tecnolégico de quimica y materiales “Alvaro Alonso Barba” de la
UC3M, como estructura de coordinacion cientifica transversal en el ambito de materiales
avanzados

(https://www.uc3m.es/instituto-alvaro-alonso-barba/miembros)
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4 OTROS MERITOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

e Becas y contratos competitivos en toda la carrera cientifica (FPU, Juan de la Cierva, José
Castillejo (2011, 2015)

e Premio a mi tesis doctoral y

¢ Reconocimiento UC3M a la calidad de las publicaciones cientificas en 2016 y 2022

4.1 Becas, ayudas y contratos competitivos

Becas predoctorales

Tipo Organismo Periodo Finalidad Centro
Beca FPU Ministerio de 01/2002 — |Realizacion de ETSI Telecomunicacion,
Educacion y Deporte (12/2005 tesis doctoral UPM
Beca FPU Ministerio de 06/2005 — |Estancia de Philipps-Universitat
(movilidad) Educacion 08/2005 investigacion Marburg (Alemania)

4.2 Becas y contratos posdoctorales competitivos

Tipo Organismo | Periodo Proyecto / Finalidad Centro
Ministerio de Integracion de
Contrato Juan de la N 12/2009 —|semiconductores IlI-V sobre
) Cienciay ; . I ICMM-CSIC
Cierva . 11/2012 |Siy Ge para dispositivos
Tecnologia P :
electrénicos y fotovoltaicos
Contrato Ayudante 09/2012-
Doctor Uc3Mm 09/2014 UC3M
Programa José I(\él;g:jsg;no de 02/2012 —|Crecimiento epitaxial de Sgil\(/)e?st?tde(EE
Castillejo Y 107/2012 |GaAsP sobre Si yEE
Tecnologia uu.)
Ayuda Santander Banco 08/2015 — Disefio y caracterizacion de |CINVESTAV-IPN
Iberoamérica Santander 01/2016 |heteroestructuras II-VI y IlI-V |(México)
Programa José '\C"i'gfctg'o de 190/2016 —|Caracterizacion EELSy ~ [CINVESTAV-IPN
Castillejo y 12/2016 |STEM de alta resolucién (México)
Tecnologia
X1V Convocatoria de . . L
. Sintesis y caracterizacion de |, | . .
Ayudas para Acciones , - |Universidad de La
S UC3M 10/2023 |nanoparticulas para energia
de Cooperacion para el Habana (Cuba)
. solar
Desarrollo Sostenible
XV Convocatoria de Sintesis y caracterizacion de
Ayudas para Acciones UC3M 09/2024 |nanoparticulas para energia Universidad de La

de Cooperacion para el
Desarrollo Sostenible

solar

Habana (Cuba)

OPERA COST Action
(STSM)

Unién Europea

07/2025

Caracterizacion 4D-STEM de
nanohilos -V

Université Cote
d’Azur —

CNRS/CHREA
. Estancia de formacion en Universite Cote

Erasmus+ PDI Union Europea|07/2025 AD-STEM d’Azur —
CNRS/CHREA
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4.3 Premios recibidos

Premio Europeo de la Catedra Solfocus a la mejor tesis europea en el campo de la fotovoltaica
entre los afios 2006-2009. (Octubre 2009)

Complemento retributivo por publicaciones afios 2016 y 2022

4.4 Divulgacion cientifica

Participacién en el programa institucional STEM for Girls UC3M — Investigadoras STEM (Ciencia,
Tecnologia, Ingenieria, y Matematicas) dirigido a la promocion de vocaciones cientificas en
alumnas de educacion secundaria y a la visibilizacion del papel de las mujeres en la ciencia.

https://www.uc3m.es/secundaria/es/investigadoras_stem#investigadorasuc3mii

45 Otros méritos relevantes

Miembro del comité cientifico de la conferencia espafiola de dispositivos electrénicos (CDE) del
IEEE desde noviembre 2018.

Coautora del Récord del mundo en células solares de dos uniones (32,6 % a 1000 X).
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